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Serie -

Typ FET N-Channel

CFETMerkmal e
Drain-Source-Spannung (Vass) OV
Stom- Ununterbrochener Abfluss (1) bei 25 G 8A(Ta)

VGS (th) (Max) @ Id 2.5V @ 1mA
Gate Charge (Qg) Max) @ Vgs - senc@I0V
Eingabekapazitat (Giss) (Max) @ Vds 205OF @15V
 Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On) LSV
vesMa) OV

Verpackung Tape & Reel (TR)
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